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مقدمه 
بلورازقطعه ایدرراندجوزفهنریتوسطنورگسیلدیوداولین

آلینورگسیلدیوداولین.شدساخته1907سالدرسیلیسیمکربنات
گزارشکداكشرکتدر1987سالدروهمکارانشتانگتوسطدولایه

خامتیضدروشفافانعطاف پذیر،می توانندآلی،نورگسیلدیودهای.شد
مزایای.وندشساختهمی شود،تعیینلایهزیرتوسطتنهاکهکوچکبسیار
ولیدتساخت،درسادگی:ازعبارت اندنور گسیلدیودهاینوعایندیگر

فیتکیوابستگیعدمبیشتر،درخشندگینازك،لایه هایبه صورت
مصرفیجهدرنتوپاییناعمالیولتاژبالا،کیفیتدید،زاویۀبهتصاویر
زیادیتحقیقاتتااستشدهباعثاین ها.اندكوزنوکمترانرژی
.باشدانجامحالدرآلی،گسیلنورسامانه هایاینروی
هدایتگسیلنورلایهسمتبهراحفرهحامل هایحفره،انتقاللایه

کترون هاالخروجازجلوگیریحفرهانتقال دهندهلایهدیگروظیفه.می کند
نقشیهلااینضخامتدقیقتنظیم.استآندسمتبهگسیلنورلایهاز

ضخامتثرانیزمقالهایندر.داردیافتهگسیلنوردرشدتتعیین کننده ای
افزاررمنازاستفادهباآلیگسیلنوردیودیکدرحفرهانتقالهایلایه

روجیخجریانولومینسانسنظیرمهمیپارامترهایبهبوددرسیلواکو
.استشدهبررسی

ساختار دیود نور گسیل آلی سه لایه
به عنوان ماده انتقال دهنده حفره یا 1Naphdataدیود سه لایه از مواد 

HTL، مادهα-NPD  به عنوان ماده سد کننده الکترون یاEBL  و ماده
Alq3  قال به عنوان محیط فعال نور گسیل همچنین به عنوان لایه انت

به عنوان  LiF/Alاز مواد  . تشکیل شده است،ETLدهنده الکترون یا 
ال ضخامت لایه انتق. به عنوان آند استفاده می شود ITOکاتد و از ماده 

ون و دهنده حفره در اینجا متغیر است اما ضخامت لایه سد کننده الکتر
.  نانو متر می باشد20ضخامت لایه محیط فعال هر دو ثابت و برابر 

تحلیل نتایج
انتقالیهلامتفاوتضخامتسهبرایآندولتاژحسببرآندجریانابتدا

برایآندجریانایدمیبدستمترنانو80و20،60یعنیحفرهدهنده
استبیشترمترنانو80و60ضخامتدوبهنسبتنانومتر20ضخامت

20حفرهقالانتلایهضخامتبراینیزآستانهولتاژهمچنین.استبیشتر
ایندردیودشدنبهینهازنشانوباشدمیکمترمواردبقیهازمترنانو

.داردآندجریانمهمپارامتربرایضخامت
نیزمترنانو80و20،60ضخامتسهبرایراولتاژ-لومینسانسنمودار

ولتاژداراینانومتر،20حفره یانتقاللایهضخامت.استشدهرسم
.باشدمییگردضخامت هایبهنسبتلومینسانسبیشینهوپایین ترکاری
محیطدوارراتایهتکهایاکسیتونبیشترینمترنانو20ضخامتزیرا
دراهاکسیتونمیزانهرچهوکندمینورگسیلندهمحیطهمانیافعال

.ودشمیبیشترنیزنورگسیلاحتمالباشدبیشترفعالمحیط
.

گسیلورندیودیکبرایولتاژبرحسبلومینسانسمقایسه اینمودار
نانومتری80و60،20حفره یانتقاللایه یضخامتبالایه ایسه

مطالعهموردگسیلنوردیودساختار

سهیلگسنوردیودیکبرایولتاژبرحسبجریانمقایسه اینمودار
نانومتری80و60،20حفره یانتقاللایه یضخامتبالایه ای


